(12) BAN MO TA SANG CHE THUOC BANG POC QUYEN SANG CHE

(19) Cong hoa xa hgi chi nghia Viét Nam (VN) (11)
CUC SO HU'U TRI TUE
1-0039136

(51 B32B27/00; CO9K 3/00; B32B 27/36  (13) B

(21) 1-2018-03292 (22) 30/12/2016
(86) PCT/KR2016/015551 30/12/2016 (87) WO 2017/116201 06/07/2017
(30) 10-2015-0190942 31/12/2015 KR; 10-2016-0182936 29/12/2016 KR
(45) 25/03/2024 432 (43) 25/10/2018 367A
(73) KOLON INDUSTRIES, INC. (KR)
11, Kolon-ro Gwacheon-si Gyeonggi-do 13837, Republic of Korea
(72) SEO, Kangjin (KR); PARK, Jae Bong (KR); LIM, Mi-So (KR).
(74) Cong ty TNHH Tam nhin va Lién danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)

(54) MANG TACH VA PHUONG PHAP SAN XUAT MANG TACH NAY

(57) Sang ché dé cap dén mang tach va phuong phap san xuat mang tach nay. Cu thé hon,
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Linh vuc ky thuat dwgc dé cap

Sang ché d& cap dén mang tach va phuong phap san xuét mang nay. Cu thé
hon, sang ché dé cap dén mang tach siéu nhe phu tbc do cao duoc str dung trong cac
linh vuc vt liéu dién t& nhu tu gém nhiéu 16p (MLCC), bao vé tAm phén cuc, va keo
dinh trong sudt quang hoc (OCA).

Tinh trang ky thuit cia sang ché

Mang tach dugc st dung trong mang bao v¢ bé mat dinh dé str dung keo dinh,
chét két dinh, hoic chét tuwong tu, tAm mang dé do vat liéu déo, va dang tuong tu.

Trong khi d6, hinh dang cua chét két dinh, keo dinh, hodc chét teong tu, dugc
thay d6i tr dang 16ng sang déng thm d& dap tmg nhidu tng dung va loai san pham
quang hoc khac nhau va d8 cai thién ning suét.

Mang tach dé bao vé dang tAm nay gitp bao vé tam thoi bé mit dinh cia san
ph&m dinh khoi bui, manh vun, hoi 4m, hodc cac tap chét khéc cho dén khi nhan duge
str dung, nhung mang tach nay s& dugc tach khoi bé mit dinh cta san phim dinh ngay
truée khi st dung san phdm dinh ndy. Do d6, 16p phu c6 kha nang dem lai ddng thoi
d#c tinh boc tach cho bé mit cia san phém va luc két dinh v6i san phém s€ duoc tao ra
trén mang tach.

Ché phdm mang téch c6 th_é duoc didu ché ¢ dang dung mdi hodc nhil twong
ty vao phuong phap phu hodc tlly vao cdc si dung cua mang tach. Nhin chung, ché
phém loai nhii twong c6 van @& & chd d6 on dinh thép va cin dén sy hoa rén & nhiét do
cao do nhiét 4n bay hoi & mirc cao do viéc sit dung nuée lam mdi trudng phan tan gay
ra.

Trong truong hgp mang tach dugc ing dung @& phu toc do thip (off-line), do
nhiét d6 quy trinh sdy kho thp, va chiéu dai day chuyén sy kho ngin, ché phdm pht
loai dung mdi hodc loai khong chita dung méi dugc st dung chi yéu.

Do ¢6 nguy co nd do st dung dung méi trong quy trinh san xuét mang PET,
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ché pham loai nhil trong dugc st dung chi yéu trong mang tach (mg dung cho viéc
pht tdc do cao (in-line).

Ly do st dung ché phdm loai nhil twong cho viéc phu téc do cao 1a sy lién két
chéo c6 thé xay ra dy di do nhiét d cao trong quy trinh cdng khung. Tuy nhién, c6
vAn @& & chd vat liéu dung trong ché phdm nhii twong silicon dé phu tbc dd cao bi han
ché dé co6 thé thuc hién viéc kéo cing, dan dén mang tach silicon phu tbc dd cao duge
tao ra kha han ché.

Dé giai quyét vAn d8& nay, da c6 nhiéu nd luc trong viéc tao ra ché phim phit
tbc dd cao c6 kha ning dugc tach ra d& dang tr sém, c6 ty 1€ dinh giit lai cao do cac
phan tmg héa ran diy da, co ty 1é chuyén sang mit sau thap, va mang tach st dung ché
phim nay.

Cong nghé diéu chinh ty 1¢ lyc béc tach bing cach sit dung nhya polysiloxan
hitu co chira nhém hydroxyl hodc nhém alkenyl lam chit diéu chinh luc boc tach da
duge boc 16 trong don séng ché Han Qudc s6 2014-0080659. Tuy nhién, theo cong
nghé ndy, c6 thé thuc hién tach nhe, tirc 13, lyc boc téch chi t61 da 1a khoang 20gf/inch
(0,008N/mm), nhung kho cd thé thuc hién tach siéu nhe, tic 1a, luc boc tach nho hon
ho#c bang 10gf/inch (0,004N/mm). Ngoai ra, c6 van d& & chd trong phuong phap phi
tbc dd cao, c6 han ché trong viéc ting do day phu, va khi do day 1op phu ting, tinh
chit ubn sau khi san xuit bi giam, hinh thirc bén ngoai cta 16p phu c6 thé bi giam,
hodc gia thanh cta vat li¢u phu co thé tang. Do do, can dén nghién cttu vé cong nghé
¢6 kha néng giai quyét céc vén dé ndy.

Ban chét ky thuit ctia sang ché
Vén dé k¥ thuat

Muc dich cua sang ché 13 d& xut mang tach c6 kha nang nhan dugc dac tinh
tach siéu nhe, tirc 13, luc boc tach ban dau nho hon hoic béng 10gf/inch (0,004N/mm),
¢6 su thay dbi luc boc tach phu thudce thoi gian nho, va ¢6 hinh thirc bén ngoai cta 16p

phu dep, va phuong phap san xuit mang nay.
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Muc dich khac cta sang ché 1a d& xuit mang tach c6 kha nang nhan duoc dac
tinh udn va ty 1& dinh giit lai rat tot va giam thiéu d0 1éch luc boc tach, va phuong
phép san xuét mang nay.

Giai phéap k¥ thuat

Séng ché @& cap dén mang tach va phuong phap san xuit mang nay.

Theo mét khia canh chung, mang tach bao gdm mang nén polyeste va 16p phu
tach dugc tao ra trén mot bé mit hodc ca hai bé mit clia mang nén polyeste. O day, 16p
phu tach c6 thé chura hat silicon c6 ¢& hat trung binh nam trong khoang tir 0,05um dén
2pm va théa man cac phuong trinh 1 dén 3 dudi day.

Phuong trinh 1:

Ri<10

Phuong trinh 2:

Re- Ri| <20

Phuong trinh 3:

IR f-max = Remin| < 1,2

Theo cac phuong trinh 1 dén 3, R; 1a luc boc tach do dugce sau khi dé yén &
nhiét do 55°C trong 24 gid, Rf 1a Iyc boc tach do dugc sau khi dé yén ¢ nhiét 4§ 55°C
trong 240 gio, Rf-max la gia tri luc boc tach 16n nhit dwoc do 5 1an sau khi dé yén &
nhiét @6 55°C trong 240 gi0, va Remin 1a gia tri lyc boéc tach nho nhét duge do 5 14n sau
khi @& yén & nhiét do 55°C trong 240 gio.

Lép phu tach ¢6 thé dugc tao ra tir ché phim 16p phu tach chira chép phdm hop
chét silicon va hat silicon dugc phén tan trong ruou. O day, hat silicon ¢c6 thé duogc
tron trong ché phdm 16p phu tach ¢ trang théi trong d6 hat silicon dugc phan tan bang
cach sir dung mot hodc nhiéu rueou duge chon tir etanol khan va rugu isopropylic khan
]am moi truong phan tan.

Ché pham hop chét silicon c¢6 thé chira hgp chét silicon, chét xuc tac gdc platin,

va chat 1am am goc silicon.
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Hop chét silicon ¢6 thé bao gém mot hodc hai hodc nhiéu hop chit dugc chon
tir cac hop chat duoc biéu dién bing cac cong thirc hoa hoc 1 dén 3 dudi day, va hop
chét duoc biéu dién bing cong thirc héa hoc 4 dudi déy.

Cong thirc hoa hoc 1:
CHs CH3
H,C=HC— S|— SI'— H %SI—CH =CH,
Hs CH3 CHj

Trong cdng thirc héa hoc 1, n nim trong khoang tir 20 dén 3000, m nam trong
khoang tir 1 dén 500, va n+m nam trong khoang tir 21 dén 3000.

Cong thirc hoa hoc 2:

CH; CHjs
CH,=CH-— s|—o—§s|—o)—s|—CH CH,
CH; CH; X CHs

Trong cong thirc héa hoc 2, x nam trong khoang tir 1 dén 3000.

Cong thirc héa hoc 3:
CH;  CHy

R1—s:,i o- sl—Ho SI‘]—O s|—R4

CH; CHyY

Trong coéng thirc hda hoc 3, mdi Ry, Ry, Rs, va Ry doc 1ap 1a géc duoc chon tir -
CH=CHb, -(SiC:HsO)CH=CHa, va -(SiC2HsO)x(CH2)ICH=CHo, mdi k va 1 doc 1ap
ndm trong khoang tir 0 dén 300, y nim trong khoang tir 20 dén 3000, z nim trong
khoang tir 1 dén 500, va y + z nim trong khoang tix 21 dén 3000.

C6ng thirc hoa hoc 4:

HaC— s|— s|— HSI— SI—CH3
CH, 1b CH,

Trong cOng thitc hoa hoc 4, a nam trong khoéang tir 1 dén 150, b ndm trong
khoang tir 3 dén 300, va a+b nim trong khoang tir 5 dén 300.
Theo mot khia canh chung khéc, phuwong phéap san xuét mang polyeste bao

gom budc:
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a) ép dun néng chay nhua polyeste dé san xuét tAm;

b) kéo cing tim ndy theo hudng doc mady;

¢) pha ché phim 16p phti tach chua ché phim hop chét silicon va hat silicon
1én mot bé mat hodc ca hai bé mat cia tAm & budc b) st dung phuong phap phu tdc do
cao;

d) sdy kho va gia nhiét so bd tAm & budc ¢) va sau d6 kéo cing tAm nay theo
hudng ngang d8 san xuit mang tach; va

e) thuc hién xt Iy nhiét trén mang tach.

Hat silicon dugc phin tan trong rugu co thé duogc tron riéng biét trong ché
phim 16p pht tach.

Hat silicon c6 thé c¢6 c¢& hat trung binh nam trong khoang tir 0,05um dén 2um.

Ché pham hop chét silicon c6 thé chira hop chét silicon, chét xtc tac gdc platin,
va chét 1am 4m gbc silicon.

Trong bude d), viéc sdy kho va gia nhiét so bd co thé duogc thuc hién & nhiét
d6 thip hon hogc bang 140°C.

Viéc kéo cing & bude b) hodc d) cd thé duoc thuc hién & nhiét do nam trong
khoang tir 80 dén 150°C.
Hiéu qua cia sang ché

Mang tach theo sang ché c6 thé nhan dugce dic tinh tach si€u nhe thip hon
hoic bang 10gf/inch (0,004N/mm) ngay céa khi phuong phap phu tdc @ cao dugc ap
dung. Ngoai ra, c6 cac uu diém & chd su thay ddi luc boc tach phuy thude thoi gian la
nhé, hinh thirc bén ngoai 16p phi dep, do én dinh boc tach rét t6t bing cach giam thiéu
dd 1éch luc boc tach, va 15i do hién twong tach 16p dinh c6 kha ning xay ra tai thoi
diém boc mang tach co thé giam.

Mang tach theo sang ché ¢6 thé duge 4p dung trong nhiéu linh vuc khéc nhau
nhu tu dién, phim chup anh, nhan, bang nhay ép, tdm nhiéu 16p dé trang tri, bang keo

hai mit, tAm phan cyc, va tam xanh d¢ tach gom, bang cach thuc hién cac tinh chat vat
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ly néu trén.
Mo ta chi tiét sang ché

Sau day, sang ché s& dugc mo ta chi tiét hon nho cac vi du. Tuy nhién, cac vi
du dugc néu chi tiét hodc cac phuong an 14y vi du sau day chi nhdm giai thich cu thé
sang ché. Do d6, sang ché khong bi gi6i han & cac vi du hodc phuong an nay, ma co
thé duge thuc hién theo nhidu hinh thirc khac nhau.

Ngoai ra, trir khi dugc quy dinh khéc trong ban mo ta, tAt ca cac thuat ngit k§
thuat va khoa hoc dugc sir dung trong ban mo ta déu c6 cing dinh nghia nhu thuong
dugc hiéu boi nguoi c6 hiéu biét trung binh vé linh vuc k§ thuat ndy. Thuat ngit dugc
st dung trong ban mo ta chi dé md ta hiéu qua phuong an vi du cu thé, nhung khong
lam giéi han sang ché.

Ngoai ra, trir khi duge quy dinh rd rang khac, cAn hiéu ring thuit ngit & dang
sb it dugc st dung trong ban mo ta va cac yéu ciu bao hd dinh kém bao gdm ca thut
nglt & dang s6 nhiéu.

Mang tach theo sang ché bao gdm mang nén polyeste, va 16p phu tach duge
tao ra trén mot bé mit hodc ci hai bé mit cia mang nén polyeste, trong do 16p phi
tach chira hat silicon ¢6 ¢& hat trung binh nam trong khoang tir 0,05um dén 2pm va
thoa man cac phuong trinh tir 1 dén 3 sau dy.

Phuong trinh 1:

Ri<10

Phuong trinh 2:

|Re- Ry <20

Phuong trinh 3:

IR f:max - Remin| £ 1,2

Trong cac phuong trinh tir 1 dén 3, R; 1a luc boc tach do dugc sau khi dé yén &
nhiét dd 55°C trong 24 giv, Rela Iuc boc tach do dugc sau khi dé yén & nhiét do 55°C

trong 240 gid, Remax 12 gid tri luc béc tich 16n nhat duge do 5 1in sau khi dé yén &
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nhiét d6 55°C trong 240 gidy, va Remin 12 gid tri luc boc tich nho nhat dugce do 5 1an sau
khi d& yén & nhiét d9 55°C trong 240 gid.

Theo sang ché, mang nén polyeste c6 thé dugce lam tir nhua polyeste thu dugc
bdi phan Gng tring ngung thanh phin axit chtra axit dicarboxylic lam thanh phén
chinh va thanh phin glycol chira alkyl glycol 1am thanh phén chinh.

Lam thanh phan chinh cua axit dicarboxylic, axit terephtalic, alkyl este hodc
phenyl este cua ching, hodc chit twong tu, dugc st dung chu yéu, nhung axit
dicarboxylic ¢6 thé dugc thay thé mot phin bing axit carboxylic hai chirc nhu axit
isophtalic, axit oxyetoxy benzoic, axit adipic, axit cebacic, hodc axit S5-natri
sulfoisophtalic hoic dan xuét tao este cia chiing.

Thanh phan glycol chu yéu 13 etylen glycol, nhung thanh phan glycol ciing c6
thé dugc thay thé mot phan, vi du, bang propylen glycol, trimetylen glycol, 1,4-
xyclohexandiol, 1,4-xyclohexandimetanol, 1,4-bisoxyetoxybenzen, bisphenol, hodc
polyoxyetylen glycol. Ngoai ra, hop chét don chirc hodc ba churc ciing c6 thé dugc st
dung két hgp mién I ham lugng hop chat don chitc hogc ba chte nhd.

Theo sang ché, khi 16p pht tach théa man cac phuong trinh tir 1 dén 3 dudi
day, su thay dbi Iuc boc tach phu thudce thoi gian 1a nhé, va dic tinh dinh ddng déu co
thé thu duge.

Phuong trinh 1:

Ri<10

Phuong trinh 2:

IRe-Ri| <20

Phuong trinh 3:

IR f-max = Recmin| < 1,2

Theo phuong trinh 1 dén 3, R; 1a luc béc tach do dwoc sau khi dé yén & nhiét
d6 55°C trong 24 gid, Rr 1 lyc boc tach do dugce sau khi dé yén & nhiét 4o 55°C trong

240 gidy, Remax 12 gi tri luc boc tach 16n nhat dwoc do 5 1an sau khi d& yén & nhiét do
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55°C trong 240 gio, va Remin 12 gid tri lwc boc tach nho nhét duge do 5 14n sau khi dé
yén & nhiét dd 55°C trong 240 gio.

Phuong trinh 1 chi ra tinh chét tach siéu nhe cua mang tach, va trong trudng
hop lyc béc tach Ri ndm ngoai khoang néu trén, kho c6 thé nhan dugc tinh chat tach
siéu nhe dugc yéu cau theo sang ché. Gigi han duéi trong phuong trinh 1 khong bi gidi
han rdong, nhung tot hon 13 luc bdc tach R 16n hon hodc bang 3. Khi Iyc boc tach R;
nhé hon 3, luc bdc tach ban d4u bi gidm qua muc, sao cho dic tinh dinh v6i keo dinh
khong dugc thé hién mot cach phi hop.

Phuong trinh 2 chi ra sy thay ddi luc boc tach phy thude thoi gian. Su thay d6i
phu thudc thoi gian cang nhé, hiéu qua quan ly cang 16n ¢ chd c6 thé bao quan va st
dung san phim cudi trong khoang thdi gian dai sau khi san xuét san phdm cudi, va
cang t6t hon 1a & thoi diém boc mang tach, lye béc tach ddng déu dugc thé hién. Gisi
han duéi trong phuong trinh 2 khong bi gidi han rong, nhung tdt hon néu su thay doi
Iuc boc téch phu thude thdi gian (|Re - Ri) 16n hon hodc bang 10. Su thay dbi luc boc
tach phu thudc thoi gian nho hon 10 duge vu tién hon & chd tai thoi diém boéc mang 6
chiéu rong 1én hon hodc bang 1000mm bang may, vét tich cta viéc boc khdng con.
Ngugc lai, khi su thay dbi Iyc boc tach phu thude thoi gian 16n hon 20, vi luc béc tach
cao duogc thé hién & thoi diém boc mang c6 chiéu rong 16n hon hodc b%mg 1000mm,
vét tich ciia viéc boc mang tach ¢6 thé van con trén bé mat tAm xanh clia tim ding cho
vat liéu dién tur.

Phuong trinh 3 chi ra d¢ 1éch lyc boc tach. Khi d6 1&ch cua gia tri lyc boéc tach
dugc do sau khi d& yén & nhiét do 55°C trong 240 gis nhé hon 1,2, khong thé thiy do
1éch Iuc bdc tach, va khong xuét hién tiéng On giy ra khi boc, didu nay dugc wu tién.
Nguoc lai, khi do léch lyc béc tach 16n hon 1,2, ¢6 thé the‘iy dua vao cam giac do 1éch
luc béc tach, va ¢ thé xuAt hién tiéng on (ttc 13, tiéng tanh tach khi béc mang tach) &
thoi diém boc va tdng thé, mang tach khong dugc boc ddng déu, dan dén c6 thé gay ra

161.
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P& thuc hién sy can bang tinh chét vat 1y, 16p pht tach theo sang ché dugc lam
tir ché phdm phu tach chira ché phdm hop chét silicon va hat silicon dugc phan tan
trong ruou. Ché pham phu tach khong bi giéi han rong, nhung c6 thé gdm ché phdm
hop chét silicon véi lugng tir 10 dén 40% trong lugng, hat silicon véi luong tir 0,1 dén
5% trong lugng, rugu voi luong tir 5 dén 20% trong lugng, va con lai 1a dung moi. O
day, hat silicon t6t hon 13 duogc tron trong ché phim phi tich & trang thai trong d6 hat
silicon dugc phén tan bing cach st dung etanol khan, ruou isopropylic khan, hodc
dang twong ty, lam moi trudng phén tan.

Ché pham hop chét silicon c6 thé chira hop chét silicon, chét xuc tac gdc platin,
va chét 1am 4m gbc silicon.

Hop chét silicon ¢6 thé bao gE‘)m mot hodc hai hodc nhiéu hgp chit dugc chon
tir hop chit dugc biéu dién boi cac cong thirc hoa hoc tir 1 dén 3 sau day, va hop chét
dugc bidu dién béi cong thire hoa hoc 4 sau day.

Cong thire hoa hoc 1
CHs CH3
H,C=HC- Sl— SI— }—% ‘}'SI—CH =CH,
Hj CH3 CH;

Trong cong thirc héa hoc 1, n nam trong khoang tir 20 dén 3000, m nam trong
khoang tir 1 dén 500, va n+m ndm trong khoang tir 21 dén 3000.

Cong thirc hoa hoc 2

CHs  CHs . CHg
CH,=CH- s|—o—€s|—o)—s|—CH =CH,
CH; CHs; * CHs

Trong cong thirc hoa hoc 2, x ndm trong khoang tir 1 dén 3000.

Cong thirc héa hoc 3
CH3 R» CHj
' '| 1 .
R—Si—F0- s. -{0-8i—0-Si—R,
y | Z |’
CH; CHyY Ry~ CHs

Trong cong thirc hoa hoc 3, mdi Ry, Ry, R3, va Rs ddc lap 1a géc dugc chon tur -

-10-
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CH=CHa, -(SiC2HsO)}xCH=CHa, va -(SiC2HsO)x(CH2)ICH=CHo, mdi k va I ddc lap
nam trong khoang tir 0 dén 300, y nam trong khoang tir 20 dén 3000, z nam trong
khoang tir 1 &én 500, vay +z nam trong khoang tir 21 dén 3000.

Cong thirc héa hoc 4

HaC— SI—O{'SI— HSI— }*SI—CH3
CH, 1b CH,

Trong cbéng thitc hoa hoc 4, a nam trong khoang tr 1 dén 150, b ndm trong
khoang tir 3 dén 300, va a+b nim trong khoang tir 5 dén 300.

M>i trong sb cac hop chit duge biéu dién bsi cong thirc héa hoc tir 1 dén 3, 1a
vét liu chinh cua 16p phu tach, & trang thai tién polyme cé cAu trac siloxan. Hon nita,
hop chét duoc bidu didn boi cong thire héa hoc 4, 14 chét héa rdn, phan ung véi céc
hop chit dugc biéu dién bdi cong thuc héa hoc tir 1 dén 3 @& tao thanh nhya
polydimetylsilicon (PDMS). Nhém vinyl trong cong thuc hoéa hoc 1 dén 3 va nhém
silan trong cong thirc hoa hoc 4 phan ng véi nhau. Hop chét dugc bidu dién béi cong
thirc hoa hoc 3 ¢6 vu diém & chd khi nhém silan (Si-H) va Si-CHs dwoc vét chéo ngiu
nhién trong do, su can trd vé mit khong gian cua no thip hon cua chét héa rin trong
d6 chi nhém Si-H 1 lién tuc, nhd d6 tbc do phan Gng xay ra nhanh, va cac tinh chét
vét Iy ciia mang nén polyeste theo sang ché khong bi gidi han, diéu nay dugc uu tién.

Céc vi du thuong mai cua hop chét dugc biéu dién bdi cong thitc hdéa hoc 1 ¢c6
thé bao gdm Dehesive 490 (Wacker Chemie AG), va chit twong tw, nhung khong bi
giéi han & d6. Céac vi du thuong mai cua hop chét dugce biéu dién bai cong thirc hoa
hoc 2 c6 thé bao gdm Dehesive 430 (Wacker Chemie AG), KM3951 va KM3952
(Shin-etsu), va chét trong tw, nhung khong bi gidi han & d6. Cac vi du thuong mai cua
hop chét dugc biéu dién bsi cong thirc héa hoc 3 ¢o thé bao gdm Dehesive 440
(Wacker Chemie AG), SYL-OFF 7920 va SYL-OFF 79 (Dow Corning), va chét twong
tw, nhung khong bi gi6i han & d6. Cac vi du thuong mai ctia hop chét duoc biéu dién

bai cong thirc héa hoc 4 ¢o thé bao gdm Crosslinker V72 va Crosslinker V15 (Wacker

-11-
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Chemie AG), va chét trong tw, nhung khong bi gi6i han & do.

Chét xtc tac gde platin theo sang ché ddy nhanh phan tng gitta nhém vinyl ctia
polydimetylsiloxan ctia hop chit dugc biéu dién bdi cong thire hoa hoc 1 dén 3 va
hydro cua polyhydrosiloxan cua hop chit duoc biéu dién béi cong thirc héa hoc 4 dé
cai thién tinh dinh, ttc 13, tinh dinh chat ctia 16p pht v6i mang nén. Tt hon 1a chét
xuc tac gde platin ndy c6 mit v6i ham lugng nam trong khoang tir 1 dén 20ppm trong
toan bd ché phdm hop chét silicon. Khi ham lugng cla chit xuc tac gbe platin nim
trong khoang néu trén, tdc dung cai thién tinh phan Ung dugc cai thién, va gia thanh
san xuét co thé giam. Vi du thwong mai vé chét xuc tac gbe platin ¢6 thé bao gdm
EM440 (Wacker Chemie AG), va chét twong tu, nhung khong bi giéi han & d6. Hon
nira, cac vi du thuong mai vé chit lam 4m géc silicon ¢6 thé bao gém Q2-5211 (Dow
Corning), va chét trong ty, nhung khong bi gi6i han & do.

Trong ché pham phit tich theo sang ché, ham lugng chét rén ctia hop chét dugc
biéu didn béi cong thic héa hoe 1, 2, hogc 3 ¢6 thé nim trong khoang tir 5 dén 25%
trong luong, tét hon 1a tr 8 dén 16% trong luong. Khi ham lugng chét rin nam trong
khoang néu trén, ché phim ph tach c6 thé dugc phu du trén bé mit ctia mang polyeste,
va c6 thd didu chinh mtc dd dinh gitr lai mot cach hi€u qua bing céch ting tdc do
chuyén hoa phéan tGng.

Ngoai ra, ham luong chit rén cua hop chét duge biéu dién béi cong thirc hoa
hoc 4 ¢o thé nim trong khoang tir 0,5 dén 5% trong luong, t5t hon 1a tr 0,8 dén 2%
trong luwong. Khi ham luong chét rin ndm trong khoang néu trén, 16p phu tach c6 thé
dugc héa rin du, va sy thay déi luc boc tach phy thudc thoi gian c6 thé giam ma
khong ¢6 nhom silan chua phan ung.

Ngoai ra, ham luong chit rin ciia chét xuc tac gbc platin co thé nim trong
khodng tir 0,001 dén 3% trong luong, t5t hon 1 ti 0,005 dén 0,1% trong luong. Nam
trong khoang néu trén, tac dung bd sung chit xuc tac co thé dugc thé hién day du, va

tinh khong ddng ddu cua luc boc tach c6 thé duge ngén chan.
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Ngoai ra, ham lugng chit rén cia chit 1am 4m gdc silicon ¢6 thé ndm trong
khoang tir 0,1 dén 3% trong lugng, tt hon 1a tir 0,5 dén 2% trong lugng. Khi ham
lugng chit rin nim trong khoang néu trén, c6 thé ngin su bién mau cua 16p phi dong
thoi giam d6 md duc cua mang can san xuét.

Theo khia canh dugc uu tién, ché phdm hop chét silicon c6 thé chira hop chét
duoc bidu difn boi cong thire hoa hoc 1, hop chit dugce biéu dién bsi cong thirc héa
hoc 4, chat xtic tic gbc platin, va chit 1am 4m gdc silicon. Theo cach khéc, ché phdm
hop chét silicon c6 thé chira hop chét dugc bicu dién béi cong thie héa hoc 2, hop
chét duoc biéu dién béi cong thirc hoa hoc 4, chit xtc tac gdc platin, va chét 1am 4m
géc silicon, hodc chira hgp chat dugc bidu dién boi cong thirc héa hoc 3, hop chét
dugc biéu dién béi cong thirc hoéa hoc 4, chét xuc tac gbe platin, va chit 1am 4m gbc
silicon. Tét hon nita 13, hgp chét silicon bao gdm hdn hop cua cac hop chét dugc biéu
didn boi coéng thitc hoa hoc 2 va 4, nhd do ¢ thé giam do 1&ch luc boc tach va cai
thién luc dinh gift lai.

Theo sang ché, ché phim hop chét silicon ¢6 thé dugc chira v6i ham luong
nam trong khoang tir 10 dén 40% trong lugng tinh theo 100% trong luong cda toan bd
ché pham 16p phu tach. Nim trong khoang néu trén, co thé cai thién luc dinh chit gitta
mang nén va 16p phu va ngin hop chét silicon chua phén tng bi lang phi.

Theo séng ché, hat silicon ¢c6 thé 1am giam Iyc boc tach, lam cho dd nham bé
mit ddng déu va gidm ving tiép xtc v6i keo dinh, nho d6 co thé giam luc boc tach. 0
day, hat silicon ¢6 ¢ hat trung binh nam trong khoang tir 0,05pum dén 2pm. Khi ¢ hat
trung binh nhdé hon 0,05um, hiéu qua cta hat silicon ¢ thé chua du, va khi c& hat
trung binh 16n hon 2pm, do bn dinh ctia ché phim 15ng c6 thé bi giam do su két tia hat
silicon, v hinh thirc bén ngoai cia 16p phu ¢6 thé kém.

Ngoai ra, hé s6 bién thién (C.V = kich thudc chuin cta hat silicon/kich thudc
trung binh cua hat silicon da sir dung) cua hat silicon ¢6 thé nho hon hoic bang 20, va

luong 4m ctia hat silicon dugc do & 120°C trong 30 phut st dung may phan tich am co
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thé thép hon hogc bing 0,6%. Khi h¢ s6 bién thién cta hat silicon 16n hon 20, cac khac
nhau vé tinh chét 16p phit va kha ning chay c6 thé ting do sy khic nhau vé phan bd
kich thudc 16n phu thudc vao 16 san xuét cta hat silicon, sao cho kha néng tai sinh cua
san phdm c6 thé bi giam. Ngoai ra, lvgng 4m 16n hon 0,6%, hat silicon ¢6 thé déng vai
trd 1am yéu td trc ché phan ting do luong 4m nay.

Theo sang ché, hat silicon ¢6 thé c6 mit v6i ham luong nam trong khoang tur
0,1 d&n 5% trong lugng tinh theo 100% trong lugng cua toan bd ché phdm 16p phu
tach. Khi ham luong hat silicon thip hon 0,1% trong luong, do nham khong dugc tao
ra, khién cho hat silicon khong thé dong vai trd lam gidm luc béc tach, va khi ham
lwgng cta hat silicon 16n hon 5% trong lugng, hat silicon c6 thé 1am giam tuong ddi ty
16 chuyén héa phan mg ciia phan tmg tach, va hinh thirc bén ngoai cua 16p phu c6 thé
1a kém.

Theo sang ché, hat silicon c6 thé duoc str dung & trang thai trong d6 hat silicon
dugc phan tan trong rugu, sao cho hat silicon ¢6 thé c6 @6 phan tan d6ng déu hon, va
tac dung cai thién tinh chét vat Iy mong muén c6 thé dugce thuc hién boi viée két hop
vé6i cac thanh phan khéc. O day, rugu ¢6 th& tét hon néu 1a ruou khan, va tét hon nita
1a ruou dugc chon tir etanol khan va rugu isopropylic khan, hodc hdn hop cta chung.
Ly do 1a vi ban than hat silicon ¢6 bé mit ky nudc dbng thoi c6 ¢& hat nho, do phan
tan s& giam hon nita trong truong hop st dung nude lam dung mdi phén tan. Dong thoi,
khong giéng rugu chira khoang 20 dén 30% nudc theo tinh trang ky thuét lién quan,
theo sang ché, rugu khan dugc st dung lam rugu. Truong hop st dung rugu khan nay,
su phan tan hat silicon ¢ thé dugc cai thién thém, va viéc xudt hién 16i hinh thac ¢
thé dugc ngin chan.

Mang tach theo sang ché c6 thé c6 ty 18 dinh gift lai 16n hon hodc bang 90%.

Khi ty 1€ dinh giit lai nam trong khoang 16n hon hodc bang 90%, ¢6 thé xéc
dinh rang lugng vat liéu chua phan ng clia mang tach 13 nho, dwoc uu tién & chd

lwong chuyén hoa cia vt liéu chua phan tng cia mang tach thanh san pham cudi sau
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quy trinh x1r 1y sau & cong ty khach hang 13 nho.

Trong mang téch theo sing ché, do diy clia mang nén polyeste c6 thé nim
trong khoang tir 10 dén 200pum va t6t hon nita 1a tir 10 dén 50pm, va do day cua 16p
phu tach co thé nim trong khoang tir 0,01 dén 0,5um va tét hon nita 1a tir 0,1 dén
0,3pm, nhung sang ché khong bi giéi han & do.

Phuong phéap san xuét mang tach theo sang ché c6 wu diém 1a cac tinh chat vat
ly ctia san phim c6 thé duogc cai thién dang ké bang cach kidm sodt cac tinh chit bé
mit ctia mang nén, gia thanh c6 thé dugc giam bang cach dua quy trinh phil tdc dd cao
vao, va ning suét c6 thé dugc ting 1én déng Kké.

Phuongphépsénxuétnmngtédaﬁmoséngchécéthébaogénu

a) ép dun néng chay nhya polyeste d8 san xuét tAm;

b)kéocéngténlnéythmahuéngdocxnéy;

¢) phu ché phim 16p phu tach chua ché phim hop chét silicon va hat silicon
1én mot bé mit hodic ca hai bé mit cta tim & bude b) st dung phuong phap phu tbc do
cao;

d) sdy kho va gia nhiét so bd tAm & budc ¢) va sau d6 kéo cing tAm theo chiéu
ngang dé san xult mang tach; va

e) thuc hién xit Iy nhiét trén mang tach.

O day, hat silicon dugc phan tén trong ruqu dugc tron riéng biét trong ché
phém 16p pht tach.

Trong budc ¢), viéc phu ché phém phu tach co thé duoc thuc hién st dung truc
l#n in 10m. Trong truong hop str dung truc ldn in 16m, ché phdm phu tach c6 thé dugc
pht & do day ddng déu.

Trong budce d), viéc séy khd va gia nhiét so bd co thé duoc thuc hién & nhiét
d6 thip hon hodc bang 140°C, cu thé hon 1a tir 110 dén 140°C. Khi thyc hi¢n sdy kho
va gia nhiét so by & nhi¢t do cao hon 140°C, do 1éch luc boc tach co thé gia tdng, va

do d6 d6 ddng déu co thé bi giam dang keé.
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Ngoai ra, viéc kéo cing trong budc b) hodc d) t5t hon 1a c6 thé dugc thuc hién
& nhiét d6 ndm trong khoang tir 80 dén 150°C. Khi nhiét do thdp hon 80°C, nhiét can
dé kéo cang 1a khdng du, khién cho viéc kéo cing khong thé dugc thyc hién mdt cach
thoa dang, va khi nhiét do cao hon 150°C, cac vét nhan do nhiét ho#c hién tuong sin
v6 cam c6 thé xay ra.

Ngoai ra, khi kéo cang trong budc d), ty 1€ kéo cang khong bi gi6i han rong,
nhung theo huéng doc méay (MD) va huéng ngang (TD), tdm c6 thé duogc kéo cang lan
luot tir 3 dén 5 1an. Nim trong khoang néu trén, do ddng déu vé d day cua mang can
san xuit c6 thé duoc duy tri, va vét ran niit ciia mang c6 thé dugc ngin chan.

Viéc xir Iy nhiét trong budc e) c6 thé duoc thuc hién & nhiét do tir 230 dén
250°C. Khi nhiét do thdp hon 230°C, 16p phi téch khong dugc phan tmg day da, khién
cho hién tuong mang bi day co thé xay ra, va khi nhiét do cao hon 250°C, vét nhan do
nhiét va hién tuwong sin v6 cam clia mang c6 thé xay ra.

Vi du thye hién sang ché

Duéi ddy, céc vi du s& dugc mo ta dé mé ta chi tiét sing ché hon. Tuy nhién,
sang ché khong bi gigi han ¢ cdc vi du nay.

Duéi day, cac tinh chat vat 1y dugc x4c dinh nhu sau.

1) Do d6 ddng déu 16p phi

Khi dién tich ctia phan trong d6 16p tach khong dugce tao ra trén vung mang
nén trong mang tach polyeste nhoé hon hodc bang 1%, do dbng déu cua 16p phu dugc
x4c dinh 1a tét. Khi dién tich cua phén trong d6 16p tach khong dugce tao ra trén ving
mang nén trong mang tach polyeste 16n hon 1%, d6 ddng déu cua 16p phu dugc xac
dinh 12 c6 15i.

(2) B0 day 16p phu

Ham luong silicon trong 16p tach dugc do bang cach st dung thiét bi XRF dinh

¢ (LX3500, Oxford) va sau d6 dugc chuyén thanh do day 16p phu, va do day 16p phu

dugc minh hoa.
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3) Luc béc tach

Luc béc tach duge do bing céch sir dung TESA 7475 lam bang tiéu chuan theo
phuong phap FINAT 10.
(1) Lyc boc tach Ri

TESA 7475 dugce dit 1én 16p phu tach trén mdi trong sd cac mang dugc san
xuét theo céac vi du va vi du so sanh va co x4t 1én va xuéng hai 14n str dung truc lin cao
su 2Kg. Sau d6, mdi trong s cic mang duge cit & cic khoang cach 1a 10cm dé thu
dugc 5 mau cé kich thudec 50mmx=15¢m. Sau khi mau thu dugc duge dé yén ¢ 55°C
trong 24 gio dudi tai trong 70g/cm?, thir nghiém bdc tach 180 dd duoc thuc hién s
dung may kiém tra luc boc tach (AR-1000, Chem Instrument). Téc d6 boc 1a
300mm/phat. Lyc béc tdch cia nam mAu dugc do, va gia tri trung binh duwgc minh hoa.
(2) Luc boc tach Ry

TESA 7475 dugce dit 1én 16p phu tach trén mdi trong s& cic mang dugc san
xuat theo céac vi du va vi du so sanh va co x4t 1én va xuéng hai 14n st dung truc lan cao
su 2Kg. Sau 4o, mdi trong sb cac mang dugc cit & cac khoang cach 1a 10cm dé thu
dwgc 5 miu c6 kich thuc 50mmx15cm. Sau khi m3u thu dugc duge dé yén & 55°C
trong 240 gio dudi tai trong 70g/cm?, thir nghiém boc tach 180 @0 dugc thuc hién su
dung may kiém tra luc boc tach (AR-1000, Chem Instrument). Téc dd béc 1a
300mm/phut. Lyc béc tdch cia nam mau dugc do, va gia tri trung binh duoc minh hoa.
(3) Sy thay dbi lyc béc tach phu thuge thoi gian ([Rs - Ril)

Su chénh 1éch gitta lyc boc tach R va luc boc tach Rt duoce xac dinh 12 su thay
dbi luc boc tach phu thudce thoi gian.
(4) D6 1&ch Iyc boc tach (|Rf:max = Remin|)

Khi do luc boc tach Rg, gid tri 16n nhét trong sb cac gia tri lyc boc tach duge do
trong 5 1an dugc xac dinh 12 Remax, va gid tri nho nhét trong sb cac gia tri luc boc tach
dugc do trong 5 1an dugc xac dinh 1& Remin. Sau d6, su chénh 1éch gitra gid tri 16n nhét

va gié tri nho nhét dugc tinh.
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4) Ty 1€ dinh gitt lai

(1) Luc dinh 1dn dAu: Bing Nitto 31B twong duong véi bang tiéu chuin duoc dé yén &
70°C trong 24 gid va sau do duge ép 16p 1én tAm Teflon, va ép di ép lai hai lan sir
dung truc lin cao su 2Kg. Luc dinh ctia bang Nitto 31B ctia mau ép 16p dugc do bang
cach st dung may kiém tra luc boc tach 180 @ (AR1000, Chem Instrument).

(2) Lyc dinh 13n hai: Bang Nitta 31B tuong duong véi béng tiéu chuén dugc dinh 1én
16p phu tach cua mdi trong sb cac mang dugc san xuit theo céc vi du va vi du so sanh
va @& yén & 70°C trong 24 git duéi tai trong la 70g/cm?. Sau d6, bang Nitto 31B dugc
béc ra. Bang Nitto 31B sau khi boc duge €p 16p 1én tdm Teflon mot 1an nita, va ép hai
1in st dung truc lan cao su 2Kg. Luc dinh cua bang Nitto 31B ctia miu d3 ép 16p duge
do stir dung may kiém tra luc boc tach (AR1000, Chem Instrument).

Luc dinh gitt lai dugc do theo phuong trinh 4 dudi day. Pon vi la gf/inch, va
khi ty 1& dinh gift lai cao hon hodc bang 90%, ty 1¢ dinh git lai nay duoc danh gia la
déap ung.

Phuong trinh 4

Ty 1¢ dinh gt lai = (luc dinh 14n hai/lyc dinh 14n dau) x 100
Ché phim duge st dung trong cdc vi dy va vi du so sanh la nhu sau.

Dung dich phu 1: Ché phédm chtra 49,99% trong luong (ham lwong chét rin)
polydimetylsiloxan (Dehesive® 490, Wacker Chemie AG) va 0,01% trong luong (ham
lugng chat ran) chét xuc tac platin (EM440, Wacker Chemie AG) lam hop chét silicon
duoc bidu dién bsi cong thirc hoa hoc 1 va ¢o tbng ham lugng chét rén 132 50% trong
luong.

Dung dich phu 2: Ché phim chira 49,99% trong luong (ham luong chat rén)
polydimetylsiloxan (KM3951, Shin-etsu) va 0,01% trong luong (ham luong chét rin)
chit xtc tac platin (EM440, Wacker Chemie AG) 1am hop chét silicon duoc biéu dién
boi cong thirc hoa hoc 2 va cd tong ham lugng chét rén 13 50% trong lugng.

Dung dich phu 3: Ché phim chira 50% trong lugng (ham luong chat ran) hop
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chét géc hydrosilan (Crosslinker V15, Wacker Chemie AG, hgp chit dugc biéu dién
bi cong thirc héa hoc 4 trong d6 ala 5 vabla 95, va cé phan tir luong trung binh khdi
13 4000g/mol) 1am hop chét silicon dugc biéu dién bdi cong thirc héa hoc 4.

Phan tir lurgng trung binh khéi dugc do bing sic ky thdm gel (GPC) bang cach
st dung styren lam chét chuén.

Dung dich phu 4: Ché phim twong Ung voi chét 1am 4m gbc silicon (Q2-5212,
Dow Corning) c6 ham luong chét rin 13 80% trong luong.

Dung dich phu 5: Ché phim chira 49,99% trong lugng (ham luong chét rén)
SYL-OFF® 7920 (Dow Corning) trong d6 ¢ polydimetylsiloxan dugc biéu dién boi
cong thirc hoa hoc 3 va hgp chét gbc hydrosilan duoc biéu dién béi cong thitc hoa hoc
4, va 0,01% trong lwong (ham luong chét rén) chit xtc tac platin (EM440, Wacker
Chemie AG), va cé tbng ham luong chét rén 13 45% trong luong.

Vidul

Ché phdm dung dich phu 16p phu tach duge chudn bi bang cach st dung 20%
trong lugng dung dich phu 1, 1% trong luong dung dich phu 3, 0,5% trong luong dung
dich phu 4, 0,5% trong lugng hat silicon, va nudc con lai lam dung moi. Ngoai ra, hat
silicon dugc phan tan riéng biét béng cach st dung etanol khan va sau do6 tron va su
dung trong viéc didu ché ché phdm dung dich pht. & day, ham lugng cia etanol khan
1a 10% trong lugng trong toan bd ché phdm dung dich pht.

Tiép theo, 1000g dimetyl terephtalat, 576g etylen glycol, 300ppm magie axetat
tinh theo ham lugng nhya polyeste, va 400ppm trimetyl phosphat dugc dat vao thiét bi
phan (g, sau do6 1a phan ung chuyén este hoa trong khi xa metanol. Sau do, phan Ung
tring ngung dugc tién hanh ¢ 285°C & dd chan khong bing 0,3torr (39,99Pa), nho do
thu dugc phoi polyeste c6 do nhét bén trong 140,61.

Phoi polyeste dugc ép dun nong chay & 280°C va sau d6 dugc 1am ngudi nhanh
dén 24°C biang cach st dung truc lan 16n, nho d6 thu duoc tim polyeste. T4m polyeste

thu dugc duge kéo cang 6 110°C dén 3,5 1an theo huéng doc may, va dung dich phu
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dugc dat 1én mang ngudi bang céach st dung may phu in 15m.

Sau d6, mang dugc séy khd va gia nhiét so bd ¢ 125°C va duge kéo céang 3,5
1an theo huéng ngang, nhd d6 san xuAt mang di kéo cing hai truc. Mang dé kéo cang
hai truc dugc gia nhiét so b & 240°C, nho d6 thu dugc mang tach cé do day 25um.
Céc tinh chét vét 1y ctia mang tach thu duoc dugc do va minh hoa trong bang 2 duéi
day.

Vi dy 2 dén 9 va Vi du so sénh 1 dén 3

MBOi trong s& cac mang tach duge san xuét bang cliing mdt phwong phip nhu
trong vi du 1 ngoai trlr vi¢c thay dbi ty 1 thanh phén cta dung dich pht, nhiét do gia
nhiét so bg, hodc yéu td twong tu nhu duge minh hoa trong bang 1 dudi day. Céc tinh

chét vét Iy cia mang tach san xuét ra duoc do va minh hoa trong bang 2 dudi day.

Bang 1

Ché phdm 16p phu tach Nhiét do

Dung dich phu Hat silicon gia nhiét

1 2 3 4 5 | Loai Puong Luong |so bd (°C)

mdi  |kinh  hat| bd sung |sau khi sir

truomg  |trung binh | (% trong |dung ché

phén tan|(um) lugng) phim phi
Vidul 20 | - 1 105 - ET 0,5 0,5 125
Vidy2 20 - 1 105 - IPA 0,3 1 125
Vidu3 20 | - 1 103 - IPA 0,1 3 120
Vidu4 - 20| 1 (05| - ET 0,5 0,5 125
Vidu5 - 1201 (05| - IPA 0,3 1 125
Vidu6 - 120 1 (03| - IPA 0,1 3 120
Vidu7 - 1201 1 - IPA 1 0,05 130
Vidu8 20 | - 1 1 - IPA 2 0,05 130
Vidy9 - - - 10520 IPA 0,5 0,05 125
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Vidusosanh 1 | 20 - 151 - - - 0,5 130
Vidusosanh2 | 20 | - 1 105 - Nudce 0,5 0,5 130
Vidusosanh3 | 20 | - 1 105 - ET 0,5 0,5 150

Trong bang 1, ET 12 etanol khan, va IPA 1a ruou isopropylic khan.

Béang 2
Po ddng |Doday| Ri | Luc boéc tach theo thoi gian | Ty 1€ dinh
du ctia 16p |16p phit |(gf/inch)| Ry | Swthay | Do léch |  gifrlai
phu (um) (gf/inch) dbi luc | luc boc (%)

boc tach | tach

phu thudc

thoi gian
Vidul Tt 0,2 4 19 15 1 93
Vidu2 Tt 0,2 4 18 14 0,9 92
Vidu3 Tt 0,2 5 21 16 0,9 92
Vidu4 Tét 0,2 4 17 13 0,5 92
Vidus Tt 0,2 4 15 11 0,9 92
Vidu6 Tét 0,25 5 19 14 0,3 94
Vidu7 Tét 0,2 4 18 14 0,4 92
Vidu8 Tét 0,2 4 18 14 0,6 91
Vidu9 Tét 0,2 5 19 14 0,5 93
Vi du so sanh 1 Loi 0,2 8 35 27 1 95
Vi du so sanh 2 Lbi Khong do duge do 13 hinh thitc bén ngoai
Vi du so sénh 3 Loi 0,2 7 22 15 1,5 92

Nhu dugc minh hoa trong bang 2, ¢6 thé hiu ring mang tach dugc san xuét

theo sang ché c6 do ddng déu ctia 16p phi tdt va luc boc tach R; thip nhé hon hodc
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bang 10. Ngoai ra, céc tinh chét vat ly 1a su thay ddi luc boc tach phy thude thoi gian
theo phwong trinh 2 nhé hon hogc bing 20, va do 1éch lye bée tach theo phuong trinh
3 nho hon hodc béng 1,2 déu théa man. Ngoai ra, dugc xéc nhén réng tinh chét vat 1y
1a ty 1& dinh gif lai cao hon hodc bang 90% dugc thé hién, va do do, lugng vat liéu
chua phan tng 1a nho.

Ngugc lai, trong vi du so sénh, co thé hiéu r%mg luc boc tach ban dau cao, va
dd 1&ch luc boc tach 16n. Cu thé, trong vi du so sanh 2 trong d6 nudc duoc st dung
1am dung mdi phén tan, dugc khéng dinh ring céc tinh chét vat 1y khong duoc do do
13i hinh thirc bén ngoai, va trong vi du so sanh 3, co thé khang dinh rang khi nhiét 4o
gia nhiét so bd 1a 150°C, d9 1éch lyc boc tich tang 1én, va do d6, do ddng déu clia 16p
phi bi 16i.

Mic du sang ché dugc mo ta chi tiét dua vao cac dAu hiéu cu thé coa no, va
hién nhién véi nguoi cd hiéu biét trung binh vé linh vuc k¥ thuat nay 1a cac k¥ thuét cu
thé nay chi don thuan 13 cac phuong an vu tién va do d6 pham vi clia sang ché khong
bi giéi han & cac phuong én nay. D d6, pham vi co ban cua sang ché dugc xac dinh boi

c4c didm yéu cau bao ho dinh kém va dang tuong duong cua no.
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YEU CAU BAO HOQ

1. Mang tach bao gbm:

mang nén polyeste va 16p phu tach dugce tao ra trén mot bé mit hodc ca hai bé
mit ctia mang nén polyeste,

trong d6 16p phu téch chtra hat silicon c6 ¢ hat trung binh nam trong khoang
tir 0,05 dén 2pm va théa man cac phuong trinh 1 dén 3 sau day:

phuong trinh 1:

Ri<10

phuong trinh 2:

|Re-Rj| <20

phuong trinh 3:

IR f:max = Recmin| < 1,2

trong cac phuong trinh 1 dén 3, R; 12 luc boc tach do duge sau khi dé yén &
nhiét d6 55°C trong 24 gid, Ry 1a lyc boc tach do dugce sau khi dé yén & nhiét do 55°C
trong 240 gidy, Remax 12 gid tri lyc boc tach 16n nhét duge do 5 1in sau khi dé yén &
nhiét do 55°C trong 240 gid, va Remin 12 gié tri lue béc tach nhé nhat duge do 5 14n sau

khi d& yén & nhiét d6 55°C trong 240 gio.

2. Mang tach theo diém 1, trong @6 16p phu tach chira ché pham hop chét silicon
va hat silicon, trong do6 ché phém hop chét silicon chtra hop chét silicon, chit xtc tac
gbc platin, va chét 1am 4m gdc silicon.

3. Mang tach theo diém 2, trong d6 hop chét silicon bao gdbm mdt hodc hai hodc
nhiéu hop chit dugc chon tir céc hgp chét dugc biéu dién bdi cac cong thirc héa hoc 1

dén 3 sau day, va hop chét duoc biéu dién bdi cong thirc hoa hoc 4 sau day:

cong thirc hoa hoc 1:
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CHs CHs
H,C=HC- SI— s|— H %Sl—CH =CH,
Hs CH3 CH,

trong cong thic héa hoc 1, n ndm trong khoang tir 20 dén 3000, m ndm trong
khoang tir 1 dén 500, va n+m nim trong khoang tir 21 dén 3000,

cong thirc hoa hoc 2:

CHs CHj,
CH,=CH- s|—o—€s|—o}—s|—CH CH,
CH;  CH; X CHs

trong cong thuc héa hoc 2, x nam trong khoang tir 1 dén 3000,

cong thirc hoa hoc 3:

CHy CH; R, CHs
Ry~ lero Si——fo-$i{~0- Si—Ry
CHs CH3y Rs CHs

trong cong thirc héa hoc 3, mi R, Re, Rs, va Ra doc 1ép 1a gbc duge chon tir -
CH=CHa, -(SiC:HsO)xCH=CHa, va -(SiC2HsO)x(CH2)ICH=CH>, mdi k va 1 doc lap
nam trong khoang tir 0 dén 300, y niam trong khoang tr 20 dén 3000, z nim trong

khoang tir 1 dén 500, va y + z ndm trong khoang tir 21 dén 3000, va

cong thic hoa hoc 4:

HaC— s|— s|— H&— }—&—CH3
CHs 1D CH;

trong cong thirc héa hoc 4, a nam trong khoang tir 1 dén 150, b nim trong
khoang tir 3 dén 300, va a+b nam trong Khoang tlr 5 dén 300.
4. Phuong phéap san xuit mang tach theo diém bét ky trong sé cac diém tir 1 dén 3,
phuong phép nay bao gbm buéc:

a) ép din néng chay nhya polyeste @8 san xuét tdm;
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b) kéo céang tAm nay theo hudng doc may;

¢) phit ché pham 16p pht tach chira ché pham hop chét silicon va hat silicon 1én
mot bé mit hoc ca hai bé mit ciia tAm & budc b) bang cch st dung phuong phéap phi

toc dd cao;

d) sdy kho va gia nhiét so bd tAm & budce c¢) va sau d6 kéo cing tdm theo hudng

ngang dé san xuét mang tach; va
e) thyc hién xtt Iy nhiét trén mang tach,

trong d6 hat silicon dugc phan tan trong rugu duge tron riéng trong ché pham 16p phu

tach, va

trong d6 ¢ budce d), viéc sdy kho va gia nhiét so bd duoc thuc hién ¢ nhiét do 140°C

hodc thip hon.
5. Phuong phap theo diém 4, trong d6 hat silicon ¢6 ¢& hat trung binh nim trong

khoang tir 0,05 dén 2pm.

6. Phuong phép theo diém 4, trong d6 ché phim hop chét silicon chira hop chét

silicon, chit xuc tac goc platin, va chat lam am goc silicon.

7. Phuong phép theo diém 4, trong d6 viéc kéo cang & budc b) hodc d) duge thuc

hién & nhiét do nam trong khoéng tir 80 dén 150°C.

8. Phuong phap theo diém 4, trong d6 rugu dugc chon tur etanol khan va

isopropylic khan hogc hén hop ciia ching.
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